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Time remaining: 1:17:30

Simulazione dell'esame di Fondamenti di Elettronica

Parte seconda: esercizi

NOTE:

Il tempo limite per lo svolgimento di questa parte del test & di 8
Non @ ammesso |'uso di libri o appunti.

Si ricorda che non rispondere ad una domanda € meno penalizz:
risposta errata.

Question 1 0of 9

Difficolta: *

L'amplificatore di figura é realizzato con un amplificatore operazionale che si pud consider
la resistenza R, & pari a 120 kQ e che il guadagno di tensione & pari a 1, determinare la p

dall'amplificatore quando v; & paria 12 V.
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Utilizzare il punto come separatore ed inserire il valore numerico con due cifre decimali.

Py (inmw) = 122

Question 20of 9

Difficolta: *

Dato il circuito di figura, determinare il valore della resistenza R, (in kQ) richiesto per ave

riposo paria 12 V.
Dati: Rg=100kQ, V=15V, V=7V, I, =V 2uC  W/2L=8mA

V=Y Ty=Toss(1-2)

L 8 (m’l;%)LMO,QE’mA
v & Vop-Vo _ 452 0287 ki
R DT, Mo

2

Rg

D
12V =Vp

BN » Q

Utilizzare il punto come separatore dei decimali ed inserire il valore numerico con due cift

R, (inka) = 0+29

Difficolta: *

Dato il circuito di figura, supponendo il transistor operante in zona attiva diretta, determir
dal generatore di corrente I.

Dati: R.=5kQ, Vg =0.7 V, V=10V, I;= 10 pA, =100
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B=100

Py, = 100 uW
P = 7uW

P, =70 uW

P =1uW

Difficolta: *

Sia data una barretta di semiconduttore drogata n alle estremita della quale viene applicata una
V, = 0.5 V. Si determini la velocita media di deriva dei portatori maggioritari sapendo che la lor

della concentrazione di droganti in accordo con il grafico di figura.

. g Va
Vin s fn-=

Dati:

Concentrazioni di droganti: N, = 3101 {cm™3] , .
LB wm 95N

Lunghezza deila barretta di semiconduttore: L = 100 [um] = 1000—— —_—

Vs 100.47 twi

m

* - Koo
= 50000 Q= 500 5
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Inserire il valore utilizzando it punto come separatore dei decimali ed utilizzando una cifra decim

Vg (in m/s) = 500

Difficolta: **

Dato il circuito di figura, che rappresenta il modello dinamico equivalente di un amplificatc
polarizzato con una corrente di drain a riposo di 0.4 mA (a 25°C), determinare il valore de
equivalente Req indicata in figura (nel calcolo del g, si trascuri I'effetto di modulazione de

Dati: R, =50kQ, r, =10k, V=6V, I c =V, 2uC, W/2L=6mA.
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Utilizzare il punto come separatore dei decimali ed inserire il valore numerico con una cift

Req (in k) = 520

Difficolta: **

Rep = V% - Vos 47 (1o 7 ) Vos
Ves

)
L

'4+‘%(ﬂw"'ﬁ>
e
"R

R4+ %<R1(ﬁm+ 4)

\ HoA0(70 ¢ Mt =202

—

Dato il circuito di figura, determinare il valore della resistenza R, sapendo che la corrente
vale 2mA (si trascuri |'effetto Early). Si esprima tale valore in kQ.

Dati: Ry=270kQ, V=20V, Vg =0.7V, B.=150
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N VCC:Q’OV

2}0 . O\D\b = 2}35 V
(o 2. MWl OF

= 85 KL

Utilizzare il punto come separatore dei decimali ed inserire i valori numerici con una cifra

R, (in kQ)= R.b

Difficolta: **

Dato il circuito di figura, che utilizza un amplificatore operazionale ideale, determinare la

tra VINeVO.
Za Rz 1
m W Z=Rar g7,
S s | 4 shecs
Vin —t¢ —oV = o Co
Wi

R3 \\\‘3 %r@"“""g&b
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Difficolta: *#**

Dato il circuito di figura, determinare il punto di lavoro I, V. del BIT (si trascuri I'effetto te%@a,
Dati: R =270kQ, R =1.8kQ, V -—15V VBE-O 7V, Be= 150 o)
NB [C:A"U_(KP:}‘ v A mﬁw%e % k ]

' _ YeeNce _ 15 -Ve£
V=10V (be+t) Ip= i
Tg - YeeNee . Vg%:’_‘:},
Qe i
ol
154 Tp = 15 -~ (210 3p 03)
1,8

02';“ B -LB _’\Lt q.) Z}OLE
AUD 002679226 S%H
56\ 8 i WA
Te= F;:\B 150 - Zi(’%ﬂ/ﬂq 31?é
\/CTL:::VCC"RC Te
Lag - 48236 = 1,87

1@:

Utilizzare il punto come separatore dei decimali ed inserire i valori numerici con una cifra
L(inma=0
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